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摘要：TiOz是一种良好的光催化剂，具有稳定性好、光效率高和不产生二次污染等特点．但Ti02是宽禁带半导

体，只有在紫外光下才具有活性，N掺杂能够明显延长TiOz的吸收光谱至可见光区，但其机理仍有争议．本文介绍

了N掺杂Ti02具有可见光活性的几种有争议的机理，包括杂化能带减小理论、杂质能级理论和氧空缺理论，并指

出了今后N掺杂Ti02机理的研究方向．
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1 引言

自1972年Fujishima和HondaE妇报道了利用

TiO：单晶电极光解水的实验结果以来，人们对半导

体光催化剂TiO。在水处理中的应用进行了大量研

究．在去除水中难降解污染物方面，半导体光催化剂

具有氧化性强，污染物矿化完全，可直接利用太阳光

等特点，有望成为一种新型的污水处理工艺．但是

Tio。是宽禁带半导体，只有在紫外光下才具有活

性，而紫外光只占到达地球表面太阳光的3％～

4％，在太阳光谱中占绝大多数的可见光部分(能量

约占45％)未得到有效利用[2]．为此众多科研工作

者对TiO：进行了大量的改性研究，使其能够响应

波长较长的可见光部分[3~7]．在众多改性方法中，非

金属元素N掺杂显然成为最近的研究热点．实验证

明N掺杂TiO。具有明显可见光活性，但其机理目

前仍有争论，主要观点有杂化带隙减小理论、杂质能

级理论和氧空缺理论等．

2杂化能带减小理论

对N掺杂Ti02的可见光活性，Asahi等人[61解

释为N的2p轨道与O的2p轨道杂化而使Ti02的

禁带减小．

Asahi认为，只有形成的掺杂态符合以下3个

条件，才能产生真正可见光的光催化活性：(1)掺杂

能够在Ti02带隙间产生一个能吸收可见光的状

态．(2)掺杂后的导带能级最小值，包括次级的混合
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状态，应该和Ti02相等，或者比H2／H：o的电极电

位更高，以保证催化剂的光还原活性．(3)新带隙的

状态应该和Tioz的带隙状态充分重叠，以保证光

生载流子在它们的周期内被传递到催化剂表面进行

反应．而条件(2)，(3)要求用阴离子掺杂，原因是阳

离子的d轨道在TiO：带隙中较深，导致成为载流

子的复合中心．通过计算C，N，F，P，S的密度函数，

指出N掺杂效果最好，N的P轨道能够与O的2p

轨道杂化而减小TiO。的禁带宽度．虽然S与N有

相似的作用，但S不可能掺杂进入Tioz晶体，原因

是S离子尺寸太大，而C，P轨道太深，能量不匹配

而不满足条件(3)．

通过对TiO。一，N，进行X射线光电子能谱

(XPS)分析，发现Nls的402，400和396eV 3个特

征峰．Asahi把402，400eV两个特征峰归结为分子

吸收态的7一Nz，396eV特征峰归结为原子态的B

—N．在可见光下降解亚甲基蓝的实验中，N掺杂

Ti02的光催化性能与396eV特征峰N的含量有

关．而396eV是TiN中Ti—N键的键能．从而说

明，N掺杂TiO。的可见光活性是由N置换引起的．

但是，最近的研究对Asahi的理论提出了挑战．

一是，Cc81，SE91，FEl03都成功掺杂进入Ti02晶格，并

都具有不同程度的可见光活性；二是，一些实验中并

没有发现代表Ti—N键的396eV特征峰[2’11~14]．对

此Di Valentin等人[14]认为这可能是由两方面原因

造成的：一是由于制备方法和制备条件影响了N的

x射线电子能谱；二是由于TiO。一，N，中存在不同

形式状态的N．Gyorgy等人n5]通过研究Ti2p，

ols，Nls区域，发现Ti—N—O键的存在导致Ti2p
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区域的解释复杂起来，使得TiO，N，化合物在Ti—

N键的上面添加1．7±0．2eV的能量损失，这样观

察到的Nls特征峰有可能与396eV有几电子伏特

的偏移．Gole等人‘21据此认为，他们观察的

400．7eV特征峰与Ti—N键有一定的联系．

3杂质能级理论

杂质能级理论认为N掺杂与金属掺杂一样，也

是在Ti02价带上方引入一个杂质能级，可见光下

电子能够从杂质能级激发到导带从而使N掺杂

Ti02具有可见光活性．

Irie等人[1明通过NH3气流下灼烧Ti02得到

N掺杂Ti02，XPS图中观察到396eV特征峰，N以

替代O的形式掺杂进入TiOz晶格．在降解2一丙醇

的实验中，发现不管Ti02一，N。中的X值是多少，可

见光下TiOz一，-N，的量子产率比紫外光下低．如果

N掺杂减小了TiOz的能带，那么可见光下TiO。一，-

N，的量子产率应该与紫外光下相同，杂化能带减小

理论解释不了这一现象．Irie认为，之所以这样是因

为N原子的引入在TiOz的价带上形成了独立的N

的2p窄带，紫外光照射能够激发价带和N窄带上

电子，而可见光照射却只能激发N窄带上的电子，

从而引起可见光下TiO。一。N；的量子产率比紫外光

下低．而且实验发现，在紫外光与可见光下，量子产

率随x值的增大都减小．Irie认为，可见光下量子产

率随z值的增大而减小是由于灼烧过程中形成了

O空缺并成为了电子．空穴对的复合中心，紫外光下

则是由于掺杂的N成为了电子-空穴对的复合中

心．

但是Irie是通过分析可见光下N掺杂TiOz的

光催化产物来推测其机理的，这种产物分析法有其

局限性．首先，产物分析法不能够区别反应产物是来

自于光氧化反应还是来自于光还原反应．更重要的

是，产物分析法不能够区别产物是来自于有机物直

接与光生空穴的反应还是来自于有机物与水的光氧

化反应中产生的表面中间产物的反应．鉴于此，Na-

kamura等人[133通过测量N掺杂Ti02电极上的光

生电流的方法也即光生电流测量法，来分析N掺杂

Ti02的光催化机理．由于只有与光生空穴发生直接

反应光生电流才会大大增大，而与水的光氧化反应

中产生的中间产物发生的间接反应，光生电流几乎

不增加，从而克服了产物分析法的局限．作者发现，

紫外光下向电解液中添加甲醇时，N掺杂TiOz电

极上的光生电流强度(IPCE)大大增大，而可见光下

却增加很少．这说明可见光下，甲醇不能够被氧化．

而以往产物分析法实验中却发现N掺杂TiO：能够

在可见光下把很多有机化合物如甲基蓝、2-丙醇、丙

酮氧化成CO。和H：o．这一矛盾表明，N掺杂TiOz

粉末体系中有机化合物的光催化氧化反应是借助于

氧的还原反应或水的氧化反应中产生的表面中间产

物，而不是与空穴的直接反应．向电解液中添加I一，

对二苯酚(H。Q)，SCN一，Br一还原剂时，紫外光下所

有的还原剂都能使光生电流强度增大，而可见光只

有添加I一和HzQ还原剂时，光生电流强度才增大．

这表明紫外光下I一，对二苯酚(H2Q)，SCN一，Br-

还原剂都被氧化，而可见光下只有I一，对二苯酚

(H。Q)还原剂被氧化．可见光下减弱的氧化能力，不

能够用能带减小理论或者在导带下面形成氧空缺层

的理论减小．只能解释为，掺杂的N在TiO。的价带

(由O的2p轨道构成)上方引入了中间能级(N的

2p轨道构成)，可见光下空穴从这些中间能级产生，

而紫外光下空穴从。的2p价带上产生，且这两种

空穴的氧化能力不同．可以说，Nakamura的分析是

充分的，从另一个角度论证了杂质能级理论．

而Di Valentin等人[141用理论计算，对杂质能

级理论给予了论证．他认为：N在TiO。中存在两种

状态，一是N原子替代了O原子，一是N原子置

隙．通过DFT计算，表明N掺杂导致在TiOz带隙

间形成局部能级，替代N的局部能级刚刚在价带上

方，而置隙N的局部能级更高．从这些局部能级到

导带的激发是，N掺杂TiOz吸收波长红移产生可

见光活性的主要原因．而且他们通过DFT计算表

明，N的掺杂导致形成氧空缺所需能量减小，从而推

断N掺杂过程可能伴随有氧空缺的形成．而且替代

N和置隙N的相对量和制备条件有关，例如气氛中

o。浓度、煅烧温度等．

从上面的分析来看，Asahi的杂化能带减小理

论并不能解释一些现象，如Irie实验中发现的紫外

光下与可见光下量子产率不同；Nakamura实验中

发现光生空穴氧化能力不同．虽然杂质能级能够解

释这些现象，但是也存在不足．如Irie实验中掺杂N

的含量很小，而Nakamura实验中N掺杂Ti02的

粒径较大，不是纳米级，这些的不同也可能导致实验

结果的差异与可见光催化机理的不同．

4氧空缺理论

氧空缺理论认为，氧空缺能够在TiOz导带下

方形成氧空缺态，电子能够从价带激发到该氧空缺

态，从而使TiO。具有可见光活性．

1hara[173通过分析N掺杂Ti02的晶粒大小，发

现可见光活性能够在多晶颗粒上实现，因为氧空缺

很容易在多晶颗粒界面上形成，从而表明在多晶颗

粒界面上形成的氧空缺是N掺杂TiO：具有可见光

活性的主要原因，而掺杂N的作用是阻止氧空缺位
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被再氧化．而Ihara[18]和Nakamura[19]通过等离子

体加热处理纳米TiO。的方法制得了氧空缺型纳米

Ti02，实验表明，该氧空缺型TiO。具有明显的可见

光活性．通过计算其电子密度函数，证明氧空缺能够

在TiO：导带下方形成一个窄带，从而提高Tio。在

可见光下的光催化活性[2 0|．

从众多文献[17~221来看，氧空缺确实能使TiO。

具有可见光活性，而且氧空缺的存在也能够导致紫

外光下的量子产率比可见光下高．在N掺杂TiO。

的制备过程中，也很有可能存在氧空缺，对此Irie

和Di Valentin也都承认．但是氧空缺是否是N掺

杂TiOz具有可见光活性的主要原因，仍有待于深

入研究．

5 展望

N掺杂TiO。具有明显的可见光活性，能够利

用太阳光光催化降解污染物，提高TiOz光催化剂

对太阳光的利用率，具有广阔的应用前景．但是，目

前N掺杂TiO。具有可见光活性的机理仍不明确，

详细机理仍有待于进一步研究，今后可以从以下几

个方面进行研究：

(1)N掺杂Tio：中N的形态．这主要反映在

XPS特征峰上，N掺杂Tio。是否出现396eV特征

峰，如果不出现，N又是以何种形态存在于Ti02晶

格中?N掺杂是替代掺杂还是间隙掺杂，或两者都

有?这些仍值得研究．

(2)N掺杂TiO。的氧化能力．N掺杂TiOa的

氧化能力是研究N掺杂Tio：具有可见光活性机理

的一种重要手段．虽然Nakamura通过测量光生电

流的方法对N掺杂TiOz的氧化能力进行了研究．

但是，一方面相关研究较少，需要验证；另一方面

N．akamura的方法本身也存在一定的缺陷．

(3)N掺杂TiOz具有可见光活性的原因是否

由多种因素引起?虽然从现有的资料来看，N掺杂

TiOz在禁带间引入杂质能级的理论更能解释一些

现象，但是这也不排除其他方面如氧空缺、表面形态

等的作用，有可能N掺杂TiO。是多方面作用的结

果．如Li等人[23]就认为N掺杂Ti02的可见光活性

是由杂质能级与氧空缺共同作用的结果．
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Mechanism of N—Doped Ti02 Photocatalyst Response to Visible Light。

Yu Huang’，Zheng Xuxu，and Fang Beibei

(College of Environment and Bioengineering，Chongqing Technology and Business University，Chongqing 400067，China)

Abstract：Ti02 is an excellent photocatalyst for its chemical stability，nontoxicity and high photocatalytic reactivity．Howev—

er，Ti02 is activated only by ultraviolet light because it is a large band-gap∞miconductor．Doping with nitrogen can definitely

shift the absorption spectra of Ti02 toward visible light regions，but the mechanism is still under disputed．In this paper，these

mechanism of N-doped Ti02 photocatalyst with visible light activity is introduced，included bandgap narrowing theory，impu-

rity energy level theory and oxygen deficiency theory，and point out the trend of the mechanism research of N·doped Ti02．

Keywords：visible light}photocatalysis}bandgap narrowing；impurity energy level；oxygen deficiency

PACe：7125；7155；7865

Article 1D：0253．4177(2007)SO-0076-04

*Project supported by the Science and Technology Research Program of Chongqing Education Commission(No．KJ050702)

tCorresponding author．Email：yuhuangmaii@yahoo．com．ca

Received 11 December 2006，revised manuscript received 17 December 2006 ④2007 Chinese Institute of Electronics




